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ANALOG TUMDEVRELER
(2.Y1ligi Sinavi)

Siire iki ders saatidir. Kendi not ve kitaplarimizdan yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1 (35), 2 (35), 3
30)

Soru-1. Sekil-1’deki islemsel kuvvetlendiricinin birim kazan¢ band genisligi fi= 2MHz

olacaktir. (Is=5.10"° , V=26mV)

a) Dogru akimlarin sekilde belirtilen degerlerde olabilmeleri i¢cin R1, R2 ve R3 direncleri asil
secilmelidir?.

b) C kompanzasyon kapasitesinin degeri ne olmaidir?

¢) Devrenin yiikselme egimini hesaplayiniz.

Soru-2. Sekil-2’deki tek Schmitt tetikleme devreli dolup bosalmali osilator yapisinda C,
kondansatorii 10onF, R;= 4k, Ry=1k, Ra= 2k, Rp=1k, olarak verilmistir. Vcc=5V dur.
Kondansatoriin uclarindaki gerilim degisiminin tepeden tepeye 2V olmasi isteniyor.

a- Rc direncine hangi deger verilmelidir?

b- T1 doldurma siiresinin periyoda orani (T1/T) ne olur?

c- Devre gerilim kontrollu osilatore doiiniistiiriilecek ve licgen dalga ile kare dalga ayni
anda tlretilecektir. Bunu saglamak iizere bir devre tasarlarak ciziniz, gerekli
acgiklamalari kisaca veriniz.

Soru-3. Sekil-3a’daki analog carpma devresi iki isaretin arasindaki faz farkimi olgmek
amaciyla kullanilacak ve Sekil-3b’deki karakteristigi gosterecektir.

a- Vive V. isaretlerinin genlikleri nasil secilmelidir?

b- Rc direnclerinin ve Iz akiminin degeri nasil secilmelidir? Oneride bulununuz.

c- Giris genlikleri kii¢iik tutulursa devrenin karakteristigi nasil olur? Agiklayarak ciziniz.
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